HITACHI

Inspire the Next

M Procédure de décharge de la haute tension pour le remplacement des composants

A ATTENTION

Effectuez cette procédure de décharge de la haute tension pour écarter les risques d'électrocution

Procédure :

Dépannage

Manuel de maintenance

a. Coupez les interrupteurs principaux (OFF) et attendez trois minutes. Vérifiez I'absence de haute pression. Si le voyant
201 s'allume au démarrage et s'éteint lorsque I'alimentation est coupée, la tension passera en dessous de 50 VCC.

b. Connectez les cables de raccordement a un fer a souder électrique.

¢ Connectez les cables aux bornes P et N de I'lPM. => La décharge commence et le fer a soudure s'échauffe. Prenez
garde a ne pas créer de court-circuit entre les bornes P et N.

d. Patientez deux ou trois minutes et mesurez a nouveau la tension. Assurez-vous qu'aucune tension n'est chargée.

Bouchon

Fer a souder électrique

B Procédure de vérification du module transistor

Aspect extérieur et circuit interne du module transistor
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Procédure de vérification des principaux composants
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Manuel de maintenance

B Vérifiez la procédure du module transistor (IPM).

Débranchez toutes les bornes du module transistor avant la vérification. Si vous réalisez les étapes (a) a (d) et que les
résultats sont satisfaisants, le module transistor fonctionne normalement. Effectuez la mesure dans la gamme 1 kQ du
testeur.

A ATTENTION :
N'utilisez pas de testeur numérique.

a. Mesurez la résistance en mettant en contact le coté
+ du testeur avec la borne P du module transistor
et le coté - du testeur avec les bornes U, V et W
du module transistor. Si toutes les résistances
affichent une valeur comprise entre 1 et 5kQ, le
fonctionnement est normal.

b. Mesurez la résistance en mettant en contact le coté
- du testeur avec la borne P du module transistor
et le coté + du testeur avec les bornes U, V et W
du module transistor. Si toutes les résistances sont
supérieures a 100 kQ, le fonctionnement est normal.

c. Mesurez la résistance en mettant en contact le coté
- du testeur avec la borne N du module transistor
et le coté + du testeur avec les bornes U, V et W
du module transistor. Si toutes les résistances
affichent une valeur comprise entre 1 et 5kQ, le
fonctionnement est normal.

d. Mesurez la résistance en mettant en contact le coté
+ du testeur avec la borne N du module transistor
et le coté - du testeur avec les bornes U, V et W
du module transistor. Si toutes les résistances sont
supérieures a 100 kQ, le fonctionnement est normal.
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Dépannage

B Procédure de vérification du module de diodes.
Aspect externe et circuit interne du module de diodes

A ATTENTION :
N'utilisez pas de testeur numeérique.

Bornes

Manuel de maintenance

3575

Débranchez toutes les bornes du module de diodes avant la vérification. Si vous réalisez les étapes (a) a (d) et que les
résultats sont satisfaisants, le module transistor fonctionne normalement. Effectuez la mesure dans la gamme 1 kQ du

testeur.

(a) Mesurez la résistance en mettant en contact le coté

+ du testeur avec la borne + du module de diodes et
le coté - du testeur avec les bornes ~ (3 éléments)
du module de diodes. Si toutes les résistances
affichent une valeur comprise entre 5 et 50kQ, le
fonctionnement est normal.

(b) Mesurez la résistance en mettant en contact le coté

- du testeur avec la borne + du module de diodes et
le coté + du testeur avec les bornes ~ (3 éléments)

du module de diodes. Si toutes les résistances sont
supérieures a 500 kQ, le fonctionnement est normal.

(c) Mesurez la résistance en mettant en contact le cété
- du testeur avec la borne - du module de diodes et
le coté + du testeur avec les bornes ~ (3 éléments.)
du module. Si toutes les résistances affichent une
valeur comprise entre 5 et 50kQ, le fonctionnement
est normal.

(d) Mesurez la résistance en mettant en contact le coté
+ du testeur avec la borne - du module de diodes et
le coté - du testeur avec les bornes ~ (3 éléments)

du module de diodes. Si toutes les résistances sont

supérieures a 500 kQ, le fonctionnement est normal.

SMFRO0059 rév. 1 - 09/2009
150

Procédure de vérification des principaux composants



